
 

 

GTO ÒÈÐÈÑÒÎÐ (Gate Turned-off Thyristor) 
Ñòðóêòóðà GTO òèðèñòîðà ¼å èñòà êàî è êîä ñòàíäàðäíîã òèðèñòîðà è ïðåäñòàâ�à ÷åòâîðîñëî¼íó ñòðóêòóðó.  Çà ðàçëèêó îä 

êëàñè÷íîã òèðèñòîðà GTO èìà íåøòî âå�è ïàä íàïîíà ó óê�ó÷åíîì ñòà�ó êî¼è èçíîñè îêî 3V. Íà ñëèöè 1. ïðèêàçàíà ¼å �åãîâà 
óíóòðàø�à ñòðóêòóðà è åëåêòðè÷íà øåìà. 

        
Ñëèêà 1. 

Ñèìáîë GTO òèðèñòîðà  Ñòðóêòóðíà øåìà    Èçãëåä GTO òèðèñòîðà 

 
Óïîðåäíà òàáåëà êëàñè÷íîã è GTO òèðèñòîðà 
Îïèñ Òèðèñòîð (1600 V, 350 À) GTO (1600 V, 350 À) 

Ïàä íàïîíà ó óê�ó÷åíîì ñòà�ó 1.5 V 3.4 V 

Âðåìå óê�ó÷å�à, ñòðó¼à ãå¼òà 8 µs, 200 mA 2 µs, 2 A 

Âðåìå èñê�ó÷å�à 150 µs 15 µs 

Ïðèíöèï ðàäà 
Óê�ó÷èâà�å GTO êîìïîíåíòå âðøè ñå ìàëèì ïîçèòèâíèì ñòðó¼íèì èìïóëñîì êàî êîä îáè÷íîã òèðèñòîðà, à èñê�ó÷ó¼å 

âåëèêèì íåãàòèâíèì ñòðó¼íèì èìïóëñîì íà ãå¼òó. Èíòåíçèòåò ñòðó¼íîã èìïóëñà ïîòðåáíîã çà óê�ó÷å�å ¼å âå�è íåãî êîä êëàñè÷íîã 

òèðèñòîðà, àëè ¼å çàòî âðåìå óê�ó÷å�à çíàòíî ìà�å. 
Èíòåíçèòåò íåãàòèâíîã ñòðó¼íîã èìïóëñà òðåáà äà èñê�ó÷è GTO äîñòèæå èçìå�ó 25-30% íîìèíàëíå àíîäíå ñòðó¼å (íïð. Çà 

GTO íîìèíàëíèõ âðåäíîñòè 1200V è 800À, ïîòðåáíà âðåäíîñò íåãàòèâíîã ñòðó¼íîã èìïóëñà ¼å îêî 200À).  
Ñâàêè GTO òðåáà äà èìà çàøòèòó îä ïî¼àâå ïðåâèñîêîã íàïîíà ¼åð ïîñòî¼è âåëèêà ìîãó�íîñò îä íàïîíñêîã óäàðà óñëåä 

íàãëîã ïðåêèäà�à âåëèêèõ ñòðó¼à êîä èíäóêòèâíèõ ïîòðîøà÷à.  
Kàðàêòåðèñòèêà àñèìåòðè÷íîã GTO òèðèñòîðà äàòà ¼å íà ñëèöè 2. ãäå ñå âèäè äà ¼å ó îäíîñó íà òèðèñòîð èíâåðçíè 

áëîêèðà¼ó�è íàïîí ìà�è. Óêîëèêî èìàìî GTO ñà ñèìåòðè÷íîì êàðàêòåðèñòèêîì òàäà ñó ìó êîìóòàöèîíå îñîáèíå ñëàáè¼å. Òàêâè 
GTO òèðèñòîðè ñó PN-PN-PN ñòðóêòóðå. 

 

Ïðèìåíà 
GTO òèðèñòîð ñå íà¼÷åø�å êîðèñòè, çà óïðàâ�à�å èíäóêòèâíèõ îïòåðå�å�à (êîä ìîòîðà è èíâåðòîðà). Ïðåäñòàâ�à 

ðåëàòèâíî áðçó êîìïîíåíòó è ìîæå äà ðàäè è ñà ôðåêâåíöè¼îì ïðåêèäà�à äî 80 êHz. 
Íîâè¼å GTO êîìïîíåíòå ìîãó äà ðàäå ñà íàïîíèìà îä íåêîëèêî kV è ïîäíåñó ñòðó¼å îä ïðåêî 2000À. 

 


